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(54 )(57 ) СТЕКЛО, включающее SiO
BjOj, АІ^Оз, ВаО, ZrOj-, SnÔ  и

2 ’Sb,0„
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что, 
с целью повышения температуры раз
мягчения и химинеской устойчивости, 
оно содержит указанные компоненты 
в следующем количестве, мас.%:

SiO^ 3,5-5,5
В,0з 24,0-34,5
А1,0э 12,0-20,0
ВаО 19,0-29,0
ZrÔ 1,0-2,0
SnOj 2,0-3,0
SbjO^ 8,0-38,0

с

(Л

1Cсосо

>



Изобретение .относится к техноло
гии силикатов, к производству легко
плавкого алюмоборосиликатйЬго барие
вого стекла, предназначенного для 
использования в микроэлектронике в 
качестве стеклосвязки толстопленоч- 
ньк недефидитных резисторов.

Цель изобретения -  повьшение тем
пературы размягчения и химической ус 
тойчивости.

Характерной особенностью толсто
пленочных недефицитных станнатных 
резисторов является относительно 
высокий по сравнению с другими типа 
ми композиционных резисторов темпе
ратурный коэффициент сопротивления 
ТКС. Применение в качестве легкот
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плавкой составляющей станнатных ре
зистивных композиций стекол позволи
ло реализовать диапазон сопротивле
ний станнатных резисторов 10* -̂10  ̂ Ом 

5 с ТКС (750-1050)40 '^ град-'.

Для синтеза указанных стекол ис
пользуется обычная технология произ
водства, включающая составление ших- 

10 ты, варку стекла в электрической и 
газовой печах при 1350^С, выработку 
изделий методом отливки и прессова
ния с последующим их отжигом в элек
трических муфельньпс печах.

15 В таблице представлены конкретные 
составы стекол и их физико-химичес
кие свойства.

Характеристики Показатели для состава

1
1 2 1 3 ■] ‘ I известного

Состав стекла, мас.%; 
Sio, 5,5 5,0 ^.5 3,5 - 4-9

34,5 29,3 28,0 24,0 30-34

А1,0, . 20,0 18,2 16,0 12,0 18-20

ВаО 29,0 28,0 24,0 19,0 27-29

SnOj 2.0 3,0 2,5 • 2.0 3-4

Sb,0y 8,0 15,0 23,0 38,0 4-6

ZrO, ® 1.0 . 1.5 2,0 1,5 1-2

InÓ, . - - - 4-5

Температура раз
мягчения, “с 660+10 660+10 660-+.10 660+10 550+10

Коэффициент теп
лового расшире
ния, (л  ■ .10̂ ) 1 /°с 60+1 60+1 60+1 56+1

Химическая ус
тойчивость (по
тери массы по 
отношению к 
воде), % 3,52 3,40 3,27 3,05 3,95-4,75

Температурный ' 
коэффициент со
противления ре
зисторов, 
1/град, в ин-̂  
тервале

-60 -  +20’'С

*20 -  -125“С

-770-10

-630-10

-780-10'* -790-10:* -800-10'*

-650-10' -680-1СГ' -700-10'

-(830-880).10'

-(650-700) -10'



Таким образом, наличие в составе 
стеклосвязки повьшенного содержания 
компонентов проводящей фазы, в част
ности Sb^Oj, позволило повысить тем
пературу размягчения в химическую 
устойчивость стекла по сравнению с 
известными, а также создать условия 
для поддержания заданного соотноше-
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ния SnOj/Sb^Oj в проводящей фазе'и 
получить композиционные станнатные 
резисторы с пониженной величиной ТКС 
без использования при синтезе стекла 

5 дорогостоящей и дефицитной lUj , 
что обеспечивает ему положи
тельный эффект по сравнению 
с известным.
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